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Diky své vsestrannosti je technologie iontovych svazk(l atraktivni a béiné pouzivanou
metodou pro zabudovani riznych iontd do monokrystalické struktury ZnO a monokrystald,
pripadné nanostrukturovaného ZnO, inZenyrstvi optickych aktivnich ¢astic/defektd, vytvareni
povrchovych nanostruktur a pouziti iontové litografie. Posledné jmenovand technologie je
dnes perspektivni v polovodicich i v oxidu grafenu. Oba tak odliSné materidly nachazeji své
uplatnéni ve snimacich a bionickych aplikacich s funkcionalizaci povrchi s vyuZitim iontovych
svazk(l. Uc¢inné fotokatalyzatory na bézi oxidd kové mohou byt Gcinnym ekologickym
pristupem ke zmirnéni negativniho vlivu organickych znecistujicich latek na ekosystém [1,2].
Nanocastice uslechtilého kovu mohou rozsifit rozsah absorpce svétla ZnO a mohou vyrazné
zvysit fotokatalytickou aktivitu ZnO povrchl vzhledem k jejich plazmonickym nebo
luminiscen¢nim vlastnostem [3, 4], bylo také zkoumdano pouziti obohacenych nanostruktur
Zn0O jako biosenzorli pro detekci rlznych biologickych molekul [5]. lontové technologie
umoznuji cilené rizeni vzniku opticky aktivnich defektl, dopovani a nanostrukturovani ZnO,
kde interakce dopantu s defekty ZnO po iontové implantaci / ozarovani umoznuji kontrolu a
ladéni tvorby dopovanych nanokrystall v ZnO.

Materidly podobné grafenu vzbudily znacny zajem diky jejich pozoruhodné vysoké mobilité
nosicl naboje, mimoradné efektivni plose, 2D strukture a pomérné snadné moznosti dalSiho
nanostrukturovani [6]. Grafen oxid (GO) je 2D material na bazi grafénu s epoxidovymi a
hydroxylovymi skupinami v bazalnich rovinach, které zvysuji hydrofilitu GO a nasledné
zvysuji jeho citlivost na molekuly vody [6]. lontovou litografii Ize UspéSné pouzit pro pfipravu
mikroskopickych zatizeni v GO prospektivnich pro flexibilni elektroniku i pro senzory plyna,
chemickych molekul atd. [6, 7]. Mikroskopické kondenzatory vytvofené v GO iontovu
litografii mohou reagovat na vné;jsi podnéty, jako je napéti, mechanické deformace, teplota,
svétlo a elektrochemické redukéni/oxidacni procesy [8]. V obou vyse zminénych materidlech
byla technologie iontovych svazk( Uspésné pouZita pro nano a mikrostrukturovani v objemu
ZnO, ladéni optické odezvy a vytvareni mikrosoucastek v GO umoznujici nové perspektivni
aplikace [3, 8, 9, 10].
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